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Caracteristicas

% A familia Microchip, assim como a grande maioria dos

microcontroladores, trazem em seu ihterior uma quantidade de
memoria EEPROM - o ATMEGA328p também possui.

m EEPROM

%) 0 ATMEGA328p possui 1024 enderecos de EEPROM

XIDe Bx000 a Ox3FF

% Arquenq[um bgte]em‘cadu endere;o]

© Prof. Vargas




Sintaxe

EEPROM Write(endereco,dado)

QD Cuidado pois endereco € int e dado e char

char ocupa 1 byte e cabe de 0 a 255
int ocupa 2 bytes e cabe de 0 a 65535

= EEPROM Read(endereco)

% Destino (char ou int)
% Endereco deve ser int
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Proposta para teste da EEPROM

%) 0 diagrama mostra que o A
display mostra apenas o | |

conteddo da RAM e que ha e

uma comunhicacdo entre a RAM
e a EEPROM o —

FlashRom
32K
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Esquema de teste
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Programa : EEPROM1.c
Autor : Prof. Vargas
Data : 28/18/2019

Descricao:
Testa o uso da EEPROM Interna do AVRC que inicia em 8x000 e vai ate Ox3FF.
Este programa apresenta no display 7 segmentos o valor contido nos enderecos
do vetor de dados (de Al[@]a A[9]). Uma sequencia de dados consecutivos de
10 ® a 9 sado gravados na EEPROM nos enderegos 8x880 a Bx@9 (coincidentemente).
Apos isto, a memoria e preenchida com valores aletorios para que se possa
ter a percepcao da alteracgo ao se ler a EEPROM. O botao LE, o AVR recolhe
os dados da EEPROM e os recoloca na RAM. O botao GRAVA preenche a EEPROM com
s e 1s al ternadamente, que podemos ler com o botao LE.

|int endereco;\
char Kk,dado,resul t;

char A[10] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
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void main()

»oef OO
SREG.B? = 03 // Desabilita interrupcao global
PORTB = 8bkrBannnen ;
PORTC = 8bBBlvvvne ;
PORTD = ©x@0@; // @ para o display
DDRB = ©@bvke111111; // Port imita o Hardware
DDRC = ©bl0111100; // Port imita o Hardware
DDRD = @bi1i111111; // Port imita o Hardware
s@ | 1 //preenche EEPROM original sequencial |
:for(endereco=@;endereco(l@;endereco++):
= : { [
| EEPROM Write(endereco,endereco); :
[
L s T —————— -
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A[B]
Al1]
: Al2]
40 A[3]
Al4]
A[S]
A[B]
A[7]
A[8]
A[9]

//preenche dados visuais

'H——___——_ﬂ——__ﬂ——_-ﬂ_—_—_—d

RAM
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N | for(;;) // Loop permanente
5@ | | for(k=0;k<10;;k++)

-[_]; {

|PDRTD = Alkl; //Apresenta dudus]
if(Button(&PINC,0,1,0 GRAVA foi apertado

EEPROM Write(endereco,dado);

dado=!dado;

60 |

=
. | for (endereco=0;endereco<1@;endereco++) :
[-'.I :{ :
- | Alendereco] = EEPROM_Read(endereco);
|
N s iR i R ki ;

Delay ms(560);
r: }
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Usando a biblioteca do Mikroc

%% [P 0| EF LibStod

=} mikroE
[+ ADC
Ei E.: Button ]
[+ CAMN_SPI
& Compact_Flash
] Compact_Flash_FAT16
& Conversions
& C_Math
& C_Stdlib
e C_String
@ C Type
= [v] EEPROM h

EEPROM_Write

A § EEHD[**]_EEEd ,

—
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Cuidados

Froject Settings:

Project Namg: |EEPROM

Project foldgl: |C:\AWRMikroCh,

Browse

Device nam&: | ATMEGA328P

Device clock ].E.I:IEII:IDDD. MHz

Open Edit Projgct window to set Configuration bits ¥

~FTEl

WDTOMN
EESAVE

BOOTRST

Brown-out detection level at VCC=4.3 V

Boot Flash section size =2048 words; Boot start address=83300

Start-up time PWROWN/RESET: 1K CK /14 CK + 55 ms o

Ext. Crystal Osc,, Frequency = 8.0 MHz, Slow startup

MCL and O=dllator

MCU Name ATMEGAI2EP

MCU Clodk Frequncy [MHz] 15.EIIIJIIIIIIIIIIZI!

Program Memory is used for
@ Application (Boot Flash Section is reserved)

Application (Boot Flash Seclion can be used)

") Bootoader

Heap
Size 0

Configuration Registers

LOW = 0xCF = 1100 1111
HIGH = 0xDS = 1101 1001
EXTENDED = OxFC = 1111 1100
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